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半導体 
材料 p型有機半導体 

有機半導体材料 

コードNo. 品名 容量 
希望納入価格 

 (円) 

208-20821 TBBT-C4 100mg 75,000 

205-20831 TBBT-C10 100mg 75,000 

特長 

ｐ型有機半導体 製品ラインアップ 

● 高いホール移動度 
   5cm2/Vsを超えるホール移動度 

● 高耐熱性 
   OSCパターニングに必要な温度履歴を経ても特性が劣化しない 

● 高溶解性 
   トルエン溶解度：0.5wt％      

● 高い再現性 
   パイクリスタル社によるトランジスタ特性評価で良好な再現性を確認  

● 昇華精製品 
   純度99%以上を保証 

 

エッジキャスト法による結晶膜作製・トランジスタ特性評価 
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TBBTの各種トランジスタの素子特性のまとめ 

  有機電界効果トランジスタ(OFET)は、機械的に柔軟かつ軽量な材料として注目されています。特に低コス
ト・低環境負荷の塗布プロセスによって作製可能な有機半導体材料を活性層に用いているプリンテッド・フ

レキシブルデバイスは次世代エレクトロニクスとして応用が期待されています。 
 この度、高いホール移動度を有し、溶解性の高いp型半導体材料のラインアップを追加しました。本品は
東京大学 竹谷教授、岡本准教授と富士フイルム(株)の共同研究によって開発された新規材料です。 

●参考文献 
 ・Okamoto, T. and Takeya, J. et al.: Adv. Mater., 25, 6392 (2013). 
 ・Okamoto, T. et al.: J. Mater. Chem. C, 5, 1903 (2017). 
 ・岡本敏宏：和光純薬時報, 86, 10 (2018). 
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塗布膜作成条件 

溶媒 トルエン 

濃度 0.05 wt% 

溶かした温度 60℃ 

Hot plate温度 50℃ 

基板 SiO2 200nm 

SAM β-PTS 

滴下量 1滴 

乾燥 減圧下50℃, 8 h 

エッジキャスト法による結晶膜作製・トランジスタ特性評価 

TBBT-C4 

塗布膜作成条件 

溶媒 アニソール 

濃度 0.05 wt% 

溶かした温度 70℃ 

Hot plate温度 40℃ 

基板 SiO2 200nm 

SAM β-PTS 

滴下量 1滴 

乾燥 減圧下70℃, 24 h 

TBBT-C10 

Vth: -14 V 
Mobility: 3.5cm2/Vs 

Vth: -27 V 
Mobility: 6.5cm2/Vs 
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TBBT-H2 

TBBT-Br2 

コードNo. 品名 容量 
希望納入価格 

 (円) 

204-20801 TBBT-H2 250mg 近日発売予定 

201-20811 TBBT-Br2 250mg 近日発売予定 

関連製品 p型半導体材料 

和光コード メーカーコード 品名 容量 
希望納入価格 

（円） 

512-83391 LT-S931  MEH-PPV  1g 88,800 

555-05583 
LT-S982  

 PBTTT-C14 [Poly[2,5-bis(3-tetradecylthiophen-
2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]]   

500mg 181,300 

559-05581 1g 291,200 

- 
LT-S948  PCDTBT   

500mg 155,900 

- 1g 246,900 

- 
LT-S949  PCPDTBT    

500mg 194,300 

- 1g 356,600 

- 
LT-S950   PFODBT  

500mg 262,900 

- 1g 422,900 

- 
LT-S9050   PTB7 

500mg 269,500 

- 1g 422,800 

- 
ADS508PT  

 Poly[3-octylthiophene-2,5-diyl], Regio-Random 
[P3OT]  

250mg 47,600 

- 1g 110,200 

- 
ADS2008P  

 F8T2 [Poly[(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)-alt-
2,2‘-bithiophene]-5,5'-diyl)]]  

250mg 47,600 

- 1g 110,200 

- 
LT-S957  F8BT 

1g 118,900 

  5g 475,400 

有機半導体ビルディングブロック 製品ラインアップ 

MEH-PPV PBTTT-C14 PCDTBT 

PCPDTBT  PFODBT  PTB7 

P3OT F8T2 F8BT 



x 

関連製品 p型半導体材料 

和光コード メーカーコード 品名 容量 
希望納入価格 

（円） 

554-22011 
LT-N168  

 PTAA [Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-
trimethylphenyl)amine]]  

1g 100,300 

550-22013 5g 422,800 

- 
044788 

 Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl), regiorandom 
[PBT] 

0.25g 54,200 

- 1g 167,600 

- LT-S932   MDMO-PPV 1g 137,200 

- 
LT-S975  FTTF  

1g 140,000 

  5g 600,000 

PTAA PBT MDMO-PPV FTTF 


